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摘要(译)

一种显示装置，包括：第一基板，包括多个像素;第二基板;以及液晶层，
插入在第一基板和第二基板之间。每个像素包括栅电极，栅极绝缘层，
半导体图案，源电极，漏电极，第一电极和第二电极。第一电极包括与
漏电极重叠的第一部分和在第一部分外部的第二部分，第二电极不与第
一电极的第一部分重叠。第一电极或第二电极形成为单个整体结构。
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